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Дослідження фотодеструкції клатрохелатів перехідних металів має як теоретичне [1], так і прикладне [2,3] значення. Метою даної роботи…
Таблиця. Квантовий вихід процесів деструкції (%)
	Процес
	Fe(LI)
	Fe(LIІ)
	Fe(LIІІ)
	Fe(LIV)

	І
	0,12
	0,45
	0,90
	1,25

	ІІ
	0,02
	0,10
	0,25
	0,56

	ІІІ
	5,23
	4,56
	2,99
	1,55
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Рисунок. Структура клатрохелата Fe(LIV).

Квантовий вихід — число, яке вказує на те, скільки бажаних подій відбувається при поглинанні речовиною одного фотона (кванта світла). Зокрема, квантовий вихід фотохімічної реакції — це ймовірність того, що поглинання фотона призведе до хімічного перетворення речовини, яку можна записати у вигляді формули: 
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де Na – кількість молекул (чи атомів, радикалів, йонів), з якими відбулися перетворення, Nq – кількість квантів світла, що їх поглинула речовина.
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Синтезированные образцы диэлектрического и полупроводникового BaTiO3 и изучены их сегнетоэлектрические свойства. Показано, что полупроводниковые керамические образцы титаната бария характеризуются высокими значениями диэлектрической проницаемости, которая значительно больше по сравнению с диэлектрическим образцом из-за образования дополнительной поляризации на границах зерен и перехода металл-диэлектрик.
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